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KARTY PAMIECI MICROSD
INSPIRE

Zaprojektowane z mysla
o tworcach tresci karty
pamieci microSD Silicon Power
Inspire zapewniajg duza wydajnos¢,
trwatos¢ i niezawodnos¢. Dzieki
wyjatkowym parametrom, takim
jak predkosc¢
=T S odczytu do 170
Lol | MB/s oraz zapisu
do 150 MB/s,
gwarantuja plynne
nagrywanie i odtwarzanie materiatéw w rozdzielczosci 4K
Ultra HD. Karta obstuguje standardy U3, V30 oraz klase
A2 (dla pojemnosci 256 GB — 512 GB). Wyposazona
jest w automatyczng korekcje btedéw (ECC), a dzieki
odpornosci na wode, wstrzasy, promieniowanie
rentgenowskie i ekstremalne temperatury zapewnia
bezpieczenstwo danych w kazdych warunkach.
M Predkosc odczytu/zapisu:
170/150 MB/s
M Zgodnos$¢ z 4K UHD, U3, V30, A2
B Odpornosc na wode, wstrzasy,
promieniowanie X-ray

W Warianty pojemnosciowe:
128 GB, 256 GB, 512 GBi 1 TB

KARTY MICROSD
HIGH ENDURANCE

Oferowana przez marke Silicon
Power karta pamieci High Endu-
rance microSDXC UHS-I to nieza-
wodne rozwigzanie stworzone
do ciggtego catodobowego na-
grywania w jakosci 4K Ultra HD.
Idealna do ka-
mer monitorin-
gu, kamer sa-
mochodowych,
policyjnych czy
drondéw. Dzieki szybkosci odczytu do 100 MB/s i zapisu do
80 MBY/s btyskawicznie zapisuje oraz przesyta materiat wi-
deo. Wytrzymuje ekstremalne warunki — odporna na wode,
wstrzasy, temperature oraz promieniowanie rentgenowskie.
Oferuje pojemnos¢ az do 512 GB, co zapewnia miejsce na ty-
sigce godzin nagran. Wyposazona w automatyczng korekcje
btedéw ECC gwarantujac najlepszg jakosc¢ zapisu.

B Nagrywanie ciggfe 24/7 w jakosci 4K Ultra HD (U3, V30)

M Odpornos¢ na ekstremalne warunki
atmosferyczne

M Szybkos¢ odczytu do 100 MB/s
i zapisu do 80 MB/s

Hl Do 512 GB pojemnosci na
wielogodzinne nagrania

Adapter

2 Dodatek cyfrowy

KARTY MICROSD
SUPERIOR PRO

Karta microSD Silicon Power Superior Pro microSDXC
UHS-I zostata zaprojektowana, by bez probleméw
nagrywac filmy 4K Ultra HD nawet w ekstremalnych
warunkach. Dzieki predkosci odczytu i zapisu
odpowiednio do 100 MB/s i 80 MB/s idealnie nadaje sie
do aparatéw cyfrowych, dronéw, smartfonéw oraz konsol
do gier. Standardy U3, V30 oraz A1 gwarantujg ptynnosc¢
nagrywania i szybkie dziatanie aplikacji mobilnych.
Karta jest odporna na wode, temperature, wstrzasy
oraz promieniowanie rentgenowskie. Dostepne sg
wersje o pojemnosci do 512 GB.
B Nagrywanie 4K Ultra HD (U3, V30)
B Predkos¢ odczytu do 100 MB/s, zapisu do 80 MB/s
B Optymalizacja dla aplikacji
(standard A1)

B Odpornosc na ekstremalne
warunki

2 3

KARTY PAMIEC]
SUPERIOR GAMING

Z mysla o przenosnych konsolach i urzadzeniach mobilnych zo-
stata zaprojektowana karta pamieci Silicon Power Superior Ga-
ming microSDHC/SDXC. Zapewnia wyjatkowa predkos¢ od-
czytu do 100 MB/s oraz zapisu do 80 MB/s, co pozwala na
szybkie tadowanie gier oraz ptynng rozgrywke. Dzieki pojem-
nosci nawet do 1 TB karta umozliwia znaczne powiekszenie bi-
blioteki gier. Spetnia standardy U3 oraz V30 do nagrywania wi-
deo oraz A1 dla aplikacji na system Android. Jest odporna na
wode, wstrzasy, kurz, ekstremalne temperatury i promienio-
wanie rentgenowskie. Funkcja automatycznej korekgji btedéw
(ECC) gwarantuje niezawodno$¢ zapisu danych.

Bl Rekomendowana do przenos$nych konsol i urzadzeri mobilnych
M Predkos¢ odczytu i zapisu: do 100 MB/s oraz 80 MB/s

M Standardy U3, V30, A1 dla zoptymalizowanej rozgrywki

M Odporna na wode, wstrzasy, kurz i temperature
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MODULY PAMIECI DDRS
XPOWER STORM RGB

Pamie¢ RAM Silicon Power XPower
Storm DDR5 RGB Gaming
UDIMM to naj-
wyzszej klasy
moduty zapro-
jektowane spe-
cjalnie dla en-
tuzjastow ga-
mingu oraz
profesjona-
listow ocze-
kujacych naj-
Wyzszej wy-
dajnosci. Moduty oferujg predkos¢ od 6000 MHz az do im-
ponujacych 8000 MHz oraz mate opéznienia (od CL30 do
CL38), co zapewnia btyskawiczny przeptyw danych. Dzieki
obstudze profili Intel XMP 3.0 i AMD EXPO mozliwe jest fa-
twe i efektywne podkrecanie pamieci, Zeby osiggna¢ maksi-
mum mozliwosci systemu bez skomplikowanej konfiguracji.
M Efektowne podswietlenie RGB
M Skuteczny aluminiowy radiator
M Dostepne pojemnosci: 16 GB, 32 GB
i zestawy (2 X 16 GBi2 x 32 GB)

M Obstuga profili Intel XMP 3.0
oraz AMD EXPO

DYSK SSD M.2
Us75

Dysk SSD PCle Gen 4x4 Silicon Power US75 to zaawansowane
rozwigzanie dla tworcow tresci i graczy, ktérzy potrzebujg nie
tylko szybkosdi, ale i niezawodnosci. Dzieki predkosci od-
czytu do 7000 MBY/s i zapisu do 6500 MB/s obstuguje wyma-
gajace zadania, takie jak edycja wideo 4K, renderowanie czy
transfer duzych plikéw. Kompaktowy format M.2 2280 po-
zwala na wygodng instalacje w laptopach i komputerach sta-
cjonarnych. Dysk oferuje réwniez pojemno$¢ do 4 TB i jest
Wyposazony w rozwigzania zwiekszajgce bezpieczenstwo
danych, jak korekcja btedéw czy wsparcie przez aplikacje SP
Toolbox, ktéra umozliwia monitorowanie parametréw pracy
W Czasie rzeczywistym.
M Btyskawiczna predkos$c odczytu/zapisu

do 7000/6500 MB/s
M Dostepne pojemnosci 500 GB, 1 TB,2 TBi4 TB
B Kompatybilny z konsolg PS5
M Aplikacja SP Toolbox do monitoringu dysku

'CEFE

3 Dodatek cyfrowy

MODUtY PAMIECI DDRS
XPOWER PULSE

Pamie¢ RAM XPower Pulse DDR5 Gaming UDIMM

to doskonate rozwiazanie dla graczy i profesjonalistow

poszukujacych niezawodnej pamieci DDR5 o wyjatkowych

parametrach. Oferuje szybkos¢ do 6400 MHz z timingami

od CL30 do CL40, co zapewnia btyskawiczny dostep do

danych, niezbedny w najbardziej wymagajgcych grach,

zaawansowanych aplikacjach oraz wielozadaniowych

srodowiskach pracy. Dzieki wsparciu dla Intel XMP 3.0 i AMD

EXPO, Pulse umozliwia proste podkrecanie i automatyczng

optymalizacje wydajnosci bez koniecznosci manualne;

konfiguracji ustawien.

B Czestotliwos¢ taktowania do 6400 MHz
dla maksymalnej wydajnosci

B Efektywny rozpraszacz ciepfa z aluminium
o0 kompaktowym profilu

B Zintegrowany uktad PMIC oraz
automatyczna korekcja btedéw ECC

M Pojemnos¢ 16 GB oraz 32 GB

DYSK SSD M.2
UD90

Dysk SSD PCle Gen 4x4 Silicon Power UD90 2280 to doskona-

ty wybér dla uzytkownikéw oczekujgcych wydajnosdi, niezawod-
nosci i kompaktowych rozwigzan. Dzieki predkosci odczytu do
5000 MB/s i zapisu do 4800 MB/s zapewnia szybki dostep do da-
nych oraz btyskawiczne transfery plikéw. Wspiera NVMe 1.4, 3D
NAND, SLC i DRAM cache i oferuje stabilng prace nawet przy in-
tensywnym uzytkowaniu. Kompaktowy format M.2 2280 czyni go
idealnym do laptopéw i komputeréw stacjonarnych. Zaawanso-
wane zabezpieczenia, jak kodowanie LDPC, ECC i 256-bitowe szy-
frowanie AES, dbajg o bezpieczenstwo Twoich danych.

B Predkos¢ odczytu/zapisu do 5000/4800 MB/s

B Dostepny w formatach 2230 i 2242 dla konsol i mini-PC

M Bufor SLC i DRAM cache dla wiekszej wydajnosci

W Warianty pojemnosciowe
250 GB, 500GB, 1TB,2TBi4 TB

www.silicon-power.com/web/pl/
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PRZENOSNY DYSK SSD
MX10

Przenosny dysk SSD Silicon
Power MX10 to nowoczesne
rozwigzanie dla tych, ktorzy
potrzebujg szybkiego
i wygodnego sposobu
przechowywania danych.
Dzieki magnetycznemu
mocowaniu z tatwoscia
przymocujesz go do telefonow
z MagSafe. Predkosc¢ transferu do
1000 MB/s pozwala btyskawicznie
przenosic¢ duze pliki, a wsparcie dla
iPhone ProRes umozliwia nagrywanie
materiatow 4K bezposrednio na dysk.
Obudowa odporna na kurz, wode
i wstrzasy zapewnia bezpieczenstwo
danych nawet w trudnych warunkach.
M Predkosc odczytu/zapisu do 1000 MB/s
H Magnetyczne mocowanie
i adapter zatrzaskowy w zestawie
W Warianty pojemnosciowe
512 GB, 1 TBoraz2 TB
Bl Odporno$¢ na wode, kurz i wstrzasy
(IP54, MIL-STD-810H 516.8)

POWERBANK
QD50

Polecany aktywnym uzytkowni-
kom smartfondw powerbank
Silicon Power
QD50 po-
zwoli szyb-
ko uzupet-
ni¢ ener-
gieima
kompakto-
we rozmia-
ry. Dzieki szyb-
kiemu fadowaniu PD o mocy
20 W natadujesz iPhone'a 15 Pro lub
Galaxy S23 Ultra do 50 proc. w zaledwie 30 minut. Pojem-
nos¢ 5000 mAh zapewnia jedno petne tadowanie, a kom-
paktowa forma (zaledwie 95 g) zmiesci sie w kazdej kiesze-
ni. Mozesz tadowac swoje urzadzenie przewodowo lub bez-
przewodowo, a nad bezpieczefistwem czuwa zaawansowa-
ny system smartSHIELD.
M Pojemnos¢ 5000 mAh
i szybkie fadowanie PD 20 W

M Ultrakompaktowy rozmiar
i mobilnos¢

B Whudowany port tadujacy
M System zabezpieczen smartSHIELD

4 Dodatek cyfrowy

PRZENOSNY DYSK SSD
PX10

Ultramobilny i wydajny przenosny dysk SSD Silicon Power
PX10 to idealne rozwigzanie dla profesjonalistéw i graczy.
Dzieki USB 3.2 Gen 2 i interfejsowi NVMe osigga zawrotne
predkoséci odczytu i zapisu do 1050 MB/s, co pozwala na
btyskawiczne przenoszenie plikéw. Wazacy jedynie 33 g
i majacy zaledwie 10,3 mm grubosci PX10 taczy kompaktowg
forme z wytrzymatoscig potwierdzong normg MIL-STD.
Dysk wspotpracuje z iPhone ProRes, systemami Windows,
Mac, Android i konsolami, co zapewnia wszechstronnos¢
i niezawodno$¢ w kazdej sytuadji.
M Predkos¢ odczytu/zapisu

do 1050 MB/s (USB 3.2 Gen 2, NVMe)
B Obstuga Apple ProRes 4K 60 fps
M Pojemnos¢ do 4 TB w ultralekkiej

i cienkiej obudowie
B Szeroka kompatybilnos¢

(Windows, Mac, i0S, Android, PS5, Xbox)

POWERBANK
QS15

Wydajny i bezpieczny powerbank Silicon Power QS15 dyspo-
nuje pojemnoscig 20 000 mAh, ktéra pozwala na 4 — 6 pet-
nych cykli tadowania wiekszosci smartfondw. Dzieki wspar-
ciu dla standardu 18 W Power Delivery (PD) i QC3.0 tadowanie
przebiega nawet 2,5-krotnie szybciej niz standardowo. Urza-
dzenie oferuje trzy porty wyjsciowe (2 x USB-A, 1 x USB-C),
co pozwala tadowac do trzech urzadzen jednoczesnie. Dualne
wejscia (mikro-USB i USB-C) oraz
szybkie tadowanie zwrotne ufa-
twiajg uzupetnianie energii. Ergo-
nomiczny ksztatt i ,inteligentne”
zabezpieczenia smartSHIELD za-
pewniajg komfort i petne bezpie-
czenstwo.
B Pojemnos¢ 20 000 mAh
—nawet 6 cykli fadowania
M Szybkie tadowanie PD 18
WiQC3.0
M Trzy porty fadowania
B System ochrony smartSHIELD

www.silicon-power.com/web/pl/
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